




































专利名称(译) PMOLED阵列基板及其制作方法、显示装置和掩模板
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代理人(译) 黄志华

其他公开文献 CN104241328B
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摘要(译)

本发明涉及显示技术领域，公开了一种无源矩阵有机发光二极管阵列基
板及其制作方法、显示装置和掩模板。阵列基板包括位于衬底基板上的
第一金属层，包括电极连接金属、第一跨线金属条、引线金属和第一引
脚金属；位于第一金属层之上且在电极连接金属、第一跨线金属条和第
一引脚金属的上方分别具有过孔的绝缘层；位于绝缘层之上的第二金属
层，包括通过对应过孔与第一跨线金属条连接的第二跨线金属条，以及
通过对应过孔与第一引脚金属连接的第二引脚金属；位于第二金属层之
上的透明导电层，包括与第二跨线金属条层叠设置的透明跨线条、与第
二引脚金属层叠设置的透明引脚，以及通过对应过孔与电极连接金属连
接的透明电极。
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